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I. Задание:


1.Да се снеме волт-амперната характеристика /ВАХ/ в права и обратна посока , при две различни температури ( 25 и 50 oC), на ниско волтов ценеров диод КС 133. 

2.Да се снеме волт-амперната характеристика /ВАХ/ в права и обратна посока , при две различни температури (25 и 50 oC), на високоволтов ценеров диод Д 814Д. 

3.Да се снеме волт-амперната характеристика (ВАХ) в обратна посока, при две различни температури (25 и 50 oC), на комбинацията от последователно и насрещно включени ценеров диод Д814 и два Si диода. 

4.Да се построят графично снетите ВАХ. 

5.Да се определи за трите случая rd от ВАХ при стойност на тока I=10ma. 

6.От снетите ВАХ при стойност на тока I=10ma да се определи TKUZ за трите случая.

II. Опитни резултати
	I, [mA]
	КС133
	Д814
	Комбинирани

	
	Право, [mV]
	Обратно, [V]
	Право, [mV]
	Обратно, [V]
	Обратно, [V]

	
	25o
	50o
	25o
	50o
	25o
	50o
	25o
	50o
	25o
	50o

	0.25
	595
	547
	1.98
	1.99
	654
	576
	12.07
	12.39
	13.13
	13.32

	0.5
	628
	577
	2.20
	2.16
	676
	603
	12.08
	12.40
	13.20
	13.39

	1
	655
	604
	2.44
	2.38
	688
	625
	12.09
	12.41
	13.28
	13.47

	2
	679
	623
	2.65
	2.61
	708
	643
	12.11
	12.42
	13.36
	13.56

	3
	693
	638
	2.83
	2.76
	719
	657
	12.13
	12.45
	13.41
	13.62

	4
	701
	648
	2.95
	2.85
	728
	665
	12.14
	12.46
	13.45
	13.66

	5
	708
	654
	3.02
	2.94
	733
	672
	12.16
	12.48
	13.49
	13.72

	6
	714
	660
	3.10
	3.02
	737
	678
	12.17
	12.49
	13.52
	13.75

	7
	719
	665
	3.17
	3.10
	742
	683
	12.19
	12.51
	13.55
	13.78

	8
	723
	669
	3.23
	3.15
	745
	687
	12.21
	12.53
	13.58
	13.80

	9
	726
	673
	3.28
	3.20
	750
	692
	12.22
	12.54
	13.60
	13.83

	10
	729
	678
	3.33
	3.25
	752
	695
	12.24
	12.56
	13.62
	13.86
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	Комбинация
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III. Графики и изводи

1. Графики
Изводи
· Колкото по-малко е диференциалното съпротивление, толкова по-добри са стабилизиращите свойства на Ценеровия диод.

· Температурния коефициент на напрежението на стабилизация има положителни стойности за високоволтови и отрицателни за нисковолтови стабилитрони.

· При последователно свързване на PN преходи в права посока към високоволтов Ценеров диод се намалява температурния му коефициент на напрежението.
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